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Li,0 doped crystals are known to host stable F centers at low temperature (1).These
centers are produced by irradiation at low temperature. In this paper we report a study on
the production of F, centers stable at room temperature by irradiating OH  doped LiF with
Y rays at v 100 K. OH defects are known to dramatically increase the production and
stability of F centers (2) and the photodissociation of OH with the consequent production
of defects such 07 will produce stable F} centers as in the case of the Li,0 doped LiF .
Stable F+ center are important to produce tunable color lasers and laser sthchlng devices.
We will report the production are caracterization of these defects and model and mechanisms
for their creation and thermal stabilization will be discussed.

(1) B.D. Lobanov et.al., Sov. Fhys. Journal, 21(4), 476, 1978.
(2) W. Gellermann et.al., Optics Communications, 57, 196 (1986).
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A interacdo de centros F com ions OH em varios haletos alcalinos (KCl, KBr, RbCl e
RbBr) tem sido estudada intensivamente onde se verificou um_ eficiente mecanismo de desexci
tagdo nao radiativo induzido pela reorientacao do dipolo OH~ . Embora esse processo produ
za drasticos efeitos no centro F excitado, niao se obtém um acoplamento forte entre eles
quando agregados. Nesse caso, observa-se um maior alargamento da banda "F'" com o aumento do
raio ionico do anion da rede hospedeira. Espera-se portanto obter um "splitting'" da banda
F perturbada no KI. A associacio de centros F aos fons OH sera investigada em detalhes em
amostras coloridas aditivamente ou irradiadas com Y a 77 K.

(1) "Estudo compreensivo da fotodissociac@o do fon OH nos haletos alcalinos e sua  intera
cao com centros de cor'".
Laércio Gomes, Tese de doutoramento (1985).
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Esta se desenvolvendo um sistema compacto, eficiente de emissao laser C.W. no modo
TEMoo em um bastdo de Nd:YLF bombeado por um laser de semicondutor. O sistema Jptico do
ressonador foi projetado para ter casamento de modos do laser de bombeio e o modo do resso
nador. Uma descricdo desse sistema sera apresentada. O laser de diodo foi feito para coin
cidir ao maximo com a linha de maior absorcao do Nd no YLF. Futuras imglementag&es no sis
tema cofio chaveamento e geracao de segundo harmonico com a producao de um laser no verde -
serao discutidas.
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